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entre las Propiedades Estructurales y Eléctricas
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Los nanomateriales semiconductores han recibido una atencion significativa en las ultimas
décadas debido a sus propiedades fisicas y quimicas ajustables, lo que los hace altamente
atractivos para una amplia gama de aplicaciones tecnoldgicas, incluyendo sensores de gases,
dispositivos optoelectronicos y catalisis®. Este estudio tiene como objetivo sintetizar y
caracterizar nanoparticulas de SnO: dopadas con Sm** con el fin de investigar como el dopaje
influye en las propiedades estructurales, vibratorias y eléctricas del material.

Las nanoparticulas se sintetizaron mediante el método de precursores poliméricos (Pechini),
con concentraciones de Sm** que van desde 0% hasta 10% (mol). La sintesis involucro la
formacion de un gel polimérico seguido de un tratamiento térmico en dos etapas para eliminar
los residuos organicos y promover la cristalizacion. Las muestras fueron caracterizadas
mediante técnicas complementarias: difraccion de rayos X (XRD) para el andlisis estructural,
espectroscopia vibracional (FTIR-ATR y Raman) para la identificacion de enlaces quimicos y
modos vibracionales, y espectroscopia de impedancia para la investigacion de las propiedades
eléctricas.

Los resultados de XRD confirmaron la formacién de una Gnica fase cristalina de casiterita
(SnO3) en todas las muestras, sin fases secundarias detectadas, indicando una incorporacion
exitosa del dopante en la red cristalina. Se observé un desplazamiento de los picos de difraccion
hacia angulos 26 mas bajos, asociado con la expansion de la red debido al mayor radio i6nico
del Sm** (1.08 A) en comparacion con el Sn* (0.69 A). Ademas, se notd una reduccioén
significativa en el tamafio promedio de los cristalitos, de aproximadamente ~10 nm a ~4 nm
(con 10% de Sm), lo cual puede impactar directamente en las propiedades superficiales y
eléctricas del material. Los andlisis vibracionales (FTIR y Raman) respaldaron los hallazgos
estructurales, revelando modos caracteristicos de la casiterita e indicando una reduccion de
defectos estructurales en las muestras dopadas.
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